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電子學第四、五章 小考         學號:            姓名: 

 

一、 說明題(30%): 

1. MOSFET電晶體，依其內部雜質分佈結構可區分為那兩類? 

 

 

 

 

2. 承上題，對應之電路符號分別為何 ? 

 

 

 

 

3. MOSFET電晶體有幾支接腳，其所對應的名稱為? 

 

 

 

 

 
4. MOSFET電晶體之操作模式區分為那幾類?其相關汲極電流分別為

何? 

 

 

 

 

 

5. N型通道MOSFET電晶體的電流電壓特性曲線圖為何? 
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二、 計算題(70%):  

1. 如圖 1所示，決定 RD與 RS使得汲極電流為 0.1mA，且汲極電壓

為 0.4V，MOSFET參數如下: Vt=0.5V，unCox = 400uA/V2，W/L = 

3.2um/0.4um。 

 

 

圖 1 

2. 如圖 2所示，電晶體  最低為 30，請計算 IC, IB, IE等電流值及 VC, 

VB, VE等電壓值。(可使用背面列計算式) 

 

圖 2   


